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このドキュメントでは、外部割り込み検出漏れの不具合・回避策、および DREQ入力設定に関する訂正について説明します。 

1. 不具合内容

外部からの割り込み入力信号が変化するタイミングと、エッジ検出回路に使われているクロックの立ち上がりが重なってしま

うと、まれに割り込み信号のエッジを正しく検出できず、見逃してしまうことがあります。

【不具合対象】 

・入力端子：

NMI, IRQ0～IRQ15 (RZ/T2M, T2ME, T2L, N2L) 

SEI, IRQ0~IRQ15 (RZ/T2H および N2H) 

・検出モード：立ち下がりエッジ、立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジおよび立ち上がりエッジ

【発生条件】 

外部割り込み入力を立ち下がり／立ち上がり／両エッジ検出に設定、かつデジタルノイズフィルタ機能は無効。 

（検出モードが Lowレベルに選択されている場合、この不具合には該当しません。） 

2. 回避策

外部割り込み検出モードをエッジに設定する場合、該当する入力に対するノイズフィルタを必ず有効に設定して下さい。ノイ

ズフィルタの設定は、セーフティレジスタ用割り込みノイズフィルタ有効レジスタ (S_PORTNF_FLTSELレジスタ) および、

割り込みノイズフィルタ有効レジスタ (NS_PORTNF_FLTSELレジスタ) で行います。

なお、ノイズフィルタのサンプリングクロック設定に対しての制約はありません。
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3. DREQ入力設定に関する訂正

DREQ信号の検出設定は割り込みエッジ検出設定レジスタ(NS_PORTNF_MD)ではなく、DMACのチャネルコンフィグレー

ションレジスタ(CHCFG_n)で行います。そのため、NS_PORTNF_MD レジスタの MDDRQ[1:0]の正しい説明は下記となり

ます。 

DREQ入力をご使用になる際には、NS_PORTNF_MDレジスタのMDDRQ[1:0]は 00bに設定して下さい。 

ビット シンボル 機能 R/W 

29:28 MDDRQ[1:0] DMACの DREQ入力モードを選択 

0 0: 反転入力 

その他: 使用禁止 

R/W 

4. AC特性の訂正

ノイズフィルタを有効にすること、および DREQ入力の使用制約により、割り込み／DREQ入力の AC特性は下記となりま

す。ご注意下さい。 

1) RZ/T2M, T2ME, T2L, N2L

表 1 割り込みタイミング 

項目 シンボル Min Typ Max 単位 

NMI パルス幅 レベル検出 tNMIW tIcyc × 2(注 1) — — ns 

エッジ検出 tPMcyc × 3.5(注 2),(注 3) — — ns 

IRQパルス幅 レベル検出 tIRQW tIcyc × 2(注 1) — — ns 

エッジ検出 tPMcyc × 3.5(注 2),(注 3) — — ns 

注1. tIcyc: ICLKサイクル 

注2. tPMcyc: PCLKMサイクル 

注3. ノイズフィルタのサンプリングクロックが 1 分周の場合です。その他の場合は、(クロック分周) × tPMcyc × 3.5 となりま

す。 

表 2 DMACタイミング 

項目 シンボル Min(注 1) Typ Max 単位 

DREQパルス幅 tDRQW tIcyc × 2 — — ns 

注1. tIcyc: ICLKサイクル 

2) RZ/T2H および N2H

表 1 割り込みタイミング 

項目 シンボル Min Typ Max 単位 

SEI パルス幅 レベル検出 tSEIW tPHcyc × 2(注 1) — — ns 

エッジ検出 tPMcyc × 3.5(注 2),(注 3) — — ns 

IRQパルス幅 レベル検出 tIRQW tPHcyc × 2(注 1) — — ns 

エッジ検出 tPMcyc × 3.5(注 2),(注 3) — — ns 

注1. tPHcyc: PCLKH サイクル 

注2. tPMcyc: PCLKMサイクル 

注3. ノイズフィルタのサンプリングクロックが 1 分周の場合です。その他の場合は、(クロック分周) × tPMcyc × 3.5 となりま

す。 
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表 2 DMACタイミング 

項目 シンボル Min(注 1) Typ Max 単位 

DREQパルス幅 tDRQW tPHcyc × 2 — — ns 

注1. tPHcyc: PCLKH サイクル 
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